Die Transistortechnik ist noch relativ jung, ihre Ent-
wicklung ist auf vielen Gebieten noch lidngst nicht
abgeschlossen, Es muB jedoch festgestellt werden,
daB sich das im wesentlichen auf die Anwendung von
Halbleitern unter speziellen Bedingungen (hohe Fre-
quenzen, hohe Leistungen) bezieht, wihrend ein nor-
maler NF-Transistor fiir kleine Leistungen heute
auch technologisch keine {iberm#Bige Spitzenleistung
mehr darstellt.

In der DDR obliegt die Transistorenfertigung dem
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder), kurz HWF
genannt, Es ist kein Geheimnis, daB dxe Ausschuf3-
quote in der Fertigung dieses Betrje‘bes noch-relativ
hoch ist. Dafiir mogen objektive Griinde vorliegen.
Trotzdem darf es nicht vorkommen, daB zum Beispiel
von 100 in einer Verkaufsstelle wahllos aus dem
Sortiment gegriffenen und auf Kollektor-Reststrom
ausgemessenen Transistoren des Typs OC 813 einund-
zwanzig Stiick, also iiber 20 Prozent unkonstanten
Kollektor-Reststrom bzw. Stromanstieg zeigten, also
auf undichtes Gehause oder fehlerhafte Kristallober-
flache schlieBen lieBen und damit faktisch unbrauch-
bar waren! Das stimmt bedenklich, wenn man be-
ruicksichtigt, daB der Einzelhandel im allgemeinen
Uber keine Priifmoglichkeit fiir den Kunden verfiigt
und auch der industrielle Verbraucher dadurch fast
immer zu zeit- und kostenaufwendigen Material-
eingangspriifungen gezwungen ist.

Unangenehm fiir den Kleinverbraucher ist weiterhin,
daB die Kennzeichnungsweise fiir den Stromverstir-
kungsfaktor im Laufe von etwa zwei Jahren dreimal
geédndert wurde. Bis Anfang 1960 wurden sechs Farb-
punki-Gruppen unterschieden, die spiter auf drei
Gruppen reduziert wurden, wobei die gleiche Kenn-
farbe nunmehr einen gréBeren Nennbereich der
Stromverstirkung umfaBte und es dem Verbraucher
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uberlassen blieb, zu entscheiden,‘ob der gekaufte
Transistor nach dem alten oder neuen Farbcode ge-
kennzeichnet ist. Seit etwa Ende 1960 erfolgt die

Kennzeichnung mit 1. .. 4 Punkten, deren Farbe jetzt
ohne Bedeutung ist. Liegt ein 1-Punkt-Exemplar vor,
so besteht wieder Verwechslungsgefahr mit der alten
Farbkennzeichnung. Leider ist auch nirgends darauf
hingewiesen, daB die Kennzeichnung 1...4 Punkte
z. B. nicht fiir den Transistortyp OC 870 gilt, der
unsortiert geliefert wird, aber ein meist aus 3...4
Punkten bestehendes mternes Ferhgungskennzeuchen
tragt, Die frithere, fiir den Verbraucher recht prak—
tische ovale Bauform der Typenreihe OC810. .. 823
ist inzwischen allgemein bekannt. Seijt Mérz 1961
werden diese Typen nicht mehr gefertigt, sie werden
durch Nachfolgetypen mit anderer Gehduseform bei
nicht wesentlich verdnderten elektrischen Daten ab-
geldst, da die ovale Form herstellungstechnisch un-
glinstig war. Zu denken gibt es allerdings, wenn das
HWE' beispielsweise gegen Ende des Jahres 1961 an
private Interessenten brieflich mitteilt, da8 die
Typen OC810... 823 wegen der im Mirz 1961 been-
deten Produktion ,nicht mehr erhiltich sind“ (es
kénnte auch dem HWF bekannt sein, daf3 sie zur Zeit
noch tiberall im Handel sind!) und dafiir den Einkauf
der im Handel noch fast nirgends erhéltlichen Nach-
folgetypen OC 824, .. 829 empfiehlt bzw. auf Typen
wie den OC 817 verweist, die in keinem der bisherigen
Datenkataloge des HWF zu finden sind... Alles
Kleinigkeiten, die den Kunden unnétig verirgern.

Auf das Durcheinander der verschiedenen, sich z. T.
widersprechenden Prospekte und Datenblitter des
HWF sei hier nicht nidher eingegangen. Die sicher
in bester Absicht vorgenommene weit vorauseilende
Vorankiindigung neuer Typen und Angabe irrealer
Lieferfristen fiihrt bei den dauernden Produktions-
anderungen notwendigerweise dazu, daB Daten- und



Typenblatter haufig nicht mit den spéter ausgeliefer-
ten Typen iibereinstimmen oder bei deren Ausliefe-
rung bereits liberholt sind. Ein Beispiel: Nach einer
Mitte 1959 erfolgten offiziellen Angabe des Entwick-
lungsleiters fiir Transistoren, Prof. Dr. Falter, sollte
der heute noch fehlende und nicht vor 1963 zu er-
wartende UKW-Transistor bereits 1960/61 lieferbar
sein. Ebenfalls 1959 war nach der gleichen Mitteilung
die Entwicklung der 1-Watt-Typen OC 830,831 bereits
abgeschlossen, und die Fertigung sollte im IV. Quartal
1959 (!) beginnen. ,Jugend und Technik® berichtete im
Februarheft 1961 von der nach Werksangaben zu
dieser Zeit angelaufenen 1-W-Fertigung. Bis heute
wurden aber noch keine nennenswerten Stiickzahlen
dieses Typs ausgeliefert. Nach der gleichen Mijtteilung
von Prof. Dr. Falter Mitte 1959 war die Entwicklung
von 4-Watt-Transistoren bereits beendet (!), und die
Entwicklung von 12-W-Typen vorgesehen. An beide
Typen ist vorlaufig noch nicht zu denken. Anderer-
seits existiert aus dem Jahre 1959 ein BeschluB3 der
VVB Bauelemente und Vakuumtechnik, nach dem
planmiBig noch 1959 80000 Stiick HF-Transistoren
0C87...873 und 12000 Stiick 1-W-Transistoren
OC 830/831 zu produzieren und auszuliefern waren!
Man verstehe recht: Diese Zahlen waren von der
verarbeitenden Industrie {iber den GroBhandel
(seinerzeit DHZ Potsdam als zentrales Verteiler-
organ) gebunden und die Planung der gerdtebauen-
den Industrie darauf abgestellt. Wo bleibt hier die
reale Planung? Man muf ernsthaft fragen, was sich
die VVB Bauelemente und Vakuumtechnik und das
Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) bei der Festlegung
dieser Zahlen gedacht haben.

Der Ernst der Situation wird deutlich, wenn wir ein-
mal einen Vergleich zwischen der Transistoren-
Fertigung des HWF (Stand vom 1. Januar 1962) und

' Eine besondere Stellung nehmen hierbei

dem weltstandsméaBigen Transistoren-Marktangebot
des Jahres 1961 ziehen.

In der DDR-Fertigung fehlt noch heute — und ist
noch nicht offiziell angekiindigt — ein UKW Tran-
sistor fiir eine Grenzfrequenz von etwa 100 MHz,
Aus sowjetischer und westdeutscher Fertigung wer-
den derartige Typen bereits seit 1959 zu annehm-
baren Preisen ausreichend angeboten. Der derzeitige
Weltstand fiir serienméBig gefertigte HF-Transisto-
ren (UdSSR, USA, Japan) liegt bei etwa 800 MHz,
der erreichte Entwicklungsstand noch bedeutend
hoher. Der Transistor des HWF mit der zur Zeit
hochsten in Serienfertigung erreichten Grenzfrequenz
ist der OC 872, fiir den 7 MHz angegeben werden.

Leistungstransistoren der Klasse 1 Watt und mehr
fehlen derzeit noch fast vo6llig im DDR-Angebot. Der
einzige gefertigte Typ OC 830 bis 832 ist kaum zu
haben. Der sowjetische Vergleichstyp P 3a ist dort
seit 1958 (!) erhiltlich und inzwischen veraltet, Fiir
die so dringend benétigten, noch immer im Entwick-
lungsstand befindlichen 4-W-Transistoren existiert
bisher nur eine unverbindliche Typen-Vorankiindi-
gung des HWF. Die Sowjetunion fertigt bereits seit
1960 serienm#Bige 30-W-Transistoren, — Fiir den zur
Zeit leistungsstdrksten DDR-Transistor OC 830
bis 832 gibt das HWF laut Datenblatt Frithjahr 1961
einen maximalen Kollektorstrom ven 1 Ampere an
(eine fiir Leistungstransistoren im Schalterbetrieb
wesentliche KenngrofBe). Zur gleichen Zeit waresn in
Westdeutschland Leistungstransistoren.fiir 15 A (Sie-
mens AD 103) im Handel und lag der Weltstand bei
Kollektorstromen um 50 A.

Wir sprachen bisher nur von Transistoren. Es ist
jedoch unumginglich, auch andere Halbleiterarten,
insbesondere Dioden und Leistungsgleichrichter zu
betrachten. Seit Jahren gewinnen z. B. Silizium-Halb-
leiter zunehmende Bedeutung, sowohl in der Elektro-
technik (ein Beispiel fiir viele: Die E-Lok-Neu-
entwicklung der DDR, -siehe ,Jugend und
Technik® 2/62) als auch in der allgemeinen Nach-
richtentechnik und Elektronik. Diese Bauelemente
fehlen in der DDR-Produktion praktisch vollstandig.
Wir haben keine Silizium-Transistoren, noch keine
Silizium-Leistungsdicden, es fehlen noch Vierschicht-
und Tunneldioden sowie sédmtliche Leistungsdioden
iiber 1 Ampere. Alles Bauteile, die im WeltmaBstab
langst keine Neuheit mehr darstellen, sondern sich
in der Technik bereits einen festen Platz erobert
haben und tiglich weiter erobern. Zenerdioden sowie

“einige 10-A-Leistungsdioden sind vom HWF typen-

miBig vorangekiindigt, fehlen aber noch immer. Die
CSSR bietet dagegen seit 1961 Germanium-Flachen-
gleichrichter fiir 250 V/20 A‘an (Typ 84 NP 71), Ungarn
Silizium-Flichengleichrichter fiir 700 V/0,6 A (Typ
OY 5067), Intermetall (Westdeutschland) zeigte auf
der III, Internationalen Messe in Brno (CSSR) im
vorigen Jahr acht Typen bis 1600 V/ 4 A, Diese Bei-
spiele mogen geniigen.

Foto-
transistoren und Fotodioden ein. Letztere wurden in
der DDR vor Jahren bereits gefertigt, auf Grund
von Strukturinderungen in der Produktions-
verteilung der volkseigenen Industrie wurde die da-
malige Fertigung beim VEB Werk fiir Bauelemente
der Nachrichtentechnik (WBN) Teltow eingestellt und

Fortsetzung auf Seite 95
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die Einplanung eines anderen Betriebes fiir die
Serienproduktion (es klingt unglaubhaft, ist aber
leider wahr) ganz einfach versédumt, Erfolg: Die
volkseigene Geriteindustrie ist, nachdem hier schon
laingere Zeit mit eigenem Aufkommen gearbeitet
wurde, seit 1959 wieder auf Importe angewiesen.
Bis heute ist noch nicht bekannt, wann und wo
zukiinftig Fotodioden gefertigt werden.

Alles in allem: Unsere Halbleiterproduktion hat den
Weltdurchschnitt noch ldngst nicht erreicht. Die
Qualitdt unserer Transistoren 14Bt zur Zeit ebenfalls
noch zu wiinschen iibrig, wihrend unsere Diodenferti_
gung bis auf die Typenauswahl durchaus als gut zu
bezeichnen ist, Eine gewisse Beschleunigung ist von
dem jetzt begonnenen Informations- und Dokumen-
tationsaustausch mit der Sowjetunion zu erhoffen,
deren erstes Ergebnis uns — leider nicht vor 1963 —
in dem zur Zeit im HWF entwickelten UKW-Transi-
stor begegnen wird. Der Dokumentationsaustausch
allein kann aber nicht die Losung sein, wenn nicht
endlich auch die Planung und Zusammenarbeit aller

Beteiligten — von der Geriteindustrie iiber Grof-.

handel, Hersteller HWF bis zur VVB Bauelemente,
Staatliche Plankommission und Volkswirtschaftsrat
— realer als bisher gestaltet und entscheidend ver-
bessert werden. Die hier getroffenen und noch zu
treffenden konkreten MaBnahmen werden unsere
Leser und-uns besonders interessieren.

Es wird im Zusammenhang mit diesem von jeher
akuten Problem viel von anfianglichen Fehlern und
Versdumnissen bei der Planung und im Anlauf
unserer Halbleiterfertigung gesprochen. Seinerzeit
filhrte man die anfingliche Unterschédtzung der da-
mals noch neuen Halbleitertechnik als Hauptursache
an und versprach sich von der Fertigstellung des

Halbleiterwerkes in Frankfurt eine baldige Besse-
rung der Situation. Wir verkennen keineswegs die
grofen Schwierigkeiten, die auf diesem — fiir uns
technisches Neuland bedeutenden — Fachzweig zu
tiberwinden waren und beispielsweise schon bei der
Gewinnung des erforderlichen Reinst-Germaniums
begannen, Aber das alles sollte eigentlich ldngst nicht
mehr aktuell sein. Der Riickstand ist heute zu groB,
um ihn allein mit Startschwierigkeiten entschuldigen
zu konnen. Natiirlich interessieren uns auch' die
Griinde fiir diesen Riickstand, aber es geht hier nicht
nur darum, es geht um das Aufholen. Einige unserer
sozialistischen Nachbarstaaten haben inzwischen be-
wiésen, daB dieses Aufholen moglich ist. Unter nahe-
zu gleichschweren Ausgangspositionen haben sie uns
in Entwicklung und Fertigung weit {iberholt.

»Jugend und Technik“ konnte schon des 6fteren, wie
zum Beispiel in Heft 1/1962 in dem Artikel ,SRC in
44 Tagen®, dariiber berichten, wie junge Ingenieure,
Techniker und Arbeiter bestehende Schwierigkeiten
schnell und erfolgreich iliberwinden halfen. Auch in
dem vorliegenden Heft zeugt der Beitrag ,Wo die
Arbeit gliicklich macht“ von der Kraft und dem
Schopfertum der Arbeiterklasse. Sollten solche Er-
folge nicht auch auf dem Gebiet der Halbleiter-
fertigung erzielt werden konnen? Wir fragen deshalb
die Direktion des HWF, die VVB Bauelemente und
Vakuumtechnik sowie die verantwortlichen Kollegen
der Staatlichen Plankommission und des Volkswirt-
schaftsrates: Was ist getan worden und wird getan,
um unsere Halbleiterfertigung so schnell und soweit
wie moglich an den technischen Weltstand heran-
zufiihren, Inwieweit stiitzt man sich hierbei schon
geniigend auf die Erfahrungen und ‘Verbesserungs-
vorschlige der Werktéatigen?
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